Neues Material soll Grenzen?der SiliciumEl ektroni k Uberw nden

Neues Material soll Grenzen?der Silicium-Elektronik Uberwinden

B |

Unter Federfuhrung des Fraunhofer-Instituts fir Angewandte Festkdrperphysik (IAF), Freiburg, startete jetzt das Projekt ,Erforschung von
funktionalen Halbleiterstrukturen fiir eine energieeffiziente Leistungselektronik' (kurz ,Leistungselektronik 2020+). Dabei geht es in erster Linie
um das noch unerforschte Halbleitermaterial Scandiumaluminiumnitrid (ScAIN). Am IAF, das zu den fuhrenden Forschungseinrichtungen
weltweit auf dem Gebiet der Ill/V-Halbleiter z&hlt, koordiniert Institutsleiter Prof. Dr. Oliver Ambacher die iberregionale Zusammenarbeit im
Projekt.// Under leadership of the Fraunhofer Institute for Applied Solid State Physics (IAF), Freiburg, the project ,Research into functional
semiconductor structures for energy-efficient power electronics* (or ,Power Electronics 2020+‘) has now started. The main focus is on the still
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